





Neste Catalogo Geral oferecemos umd visao ampla e geral de
loda a linha de componentes eletronicos, ativos e passivos,
produzidos pela Ibrape Eletrnica Lida e sua Divisdo Constanta

Desde sua fundacao ocupando posicoes de relevo no selor
eletrbrico, em nosso pals, Ibrape e Constanta possuem hoje
expressiva participacado no mercado naciondl e infermacional,
gracas aos extremos cuidados que dispensam a fodas as
fases de producdo das suas diversificadas linhas que
abrangem toda a vasta gama de companentes eletrdnicos hoje
aplicados pela industna.

A avancada tecnologia e o ngorosao controle de qualidade
garantem aos produtos um padrdo internacional atestado
eloguentermente pelo volume expressivo de exportaches
regulares para a América do Sul e do Norte, Europa,
Onente, Africa e Oceania

Tém sido constantes os esforcos da empresa, acatando as
metas e diretrizes do Govemo, no sentido de elevar cada
vEZ Mmas 08 indices de nacionalizacao de seus produlos,
em estrefa harmonia com as crescentes demandas do
mercado




Flesstores de b, resisives de fime de carbonio nu
MEtSicn, Rolencimetios roios ou nelinecs,
DOMNCIOTET0Ss 08 pre-giusis [ Iimos™) & muli-voise
capaciones de polbsisr meaiesdo e nbo rretaknac,
Coafacilons ssetmiiicns, inhas de retardp para feleveso em
oS, BT JE Masriais emomagnaticos - lemacube g
fematune —, 5860 06 pRNCINGE procluUkCes o knika
Credana

Todkos s, rsuraimenis, EDncadns SEQUNAD 08 MBSTToR
pac s fopchos de Qualidade, com sevados indices de

A0 8 RN NS0, quA 0Maram o nome
Caorssan Smbolo da rmaks 888 guaidzde em nosso pals. 2
Friifice ouitros, B iodos o5 confinentes




Instalacdes dos escritdrios centrais,
melalirgica e ldbricas de cerimica
branca, resistores de filme e capacitores.
Ribeirdo Pires, SP.

Fébrica de ferrites, situada em
Ribeirdo Pires, SP.

Fibrica de potencimetros e resistorss
da fio, local om Ribeirdo Pires, SP.
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Resistores de filme de carbono
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De preciséo - Tipo MR2S
® Dissipacao: 1/4 W a 70°C
® Faixa de valores: 1Q a IMQ
® Toierdncia: 1% - Séries E96 + E24 e 2% - Série E24
® Dimensdes do corpo: - Comprimento: max. 6,5 mm
- Digmetro; méax, 2,5 mm
® Aplicacao: Resistores de preciséo para uso profissional, apresentando grande
esiabilidade, baixo coeficiente de temperatura e baixo ruido

De uso geral - Tipos SFR25/SFR30
@ Dissipacdo: 1/4We 1/2W
* Faixa de valores: 12 a IMQ
® Tolerancia: 5% - Série E-24
* Dimensdes do corpo: - Comprimento: SFR25 - max 6,5 mm
SFR30 - max 8,5 mm
- Didmetro: SFR25 - méx. 25 mm
SFR30 - méx 3.0 mm
® Aplicacdo: Em aplicacdes de uso geral, substiuindo os resisiores de fime de carbono
vantagens

Nio inflamaveis - Tipos NFR25/NFR30
e Dissipacdo: 1/4We 1/2W
e Faixa de valores: 100 a 15KQ
© Tolerancia: 5% - Série E-24
» Dimensdes do corpo: - Compnmento: NFR25 - max 6,5 mm
NFR30 - max 85 mm
- Didmetro: NFR25 - méax 2,5 mm
NFR30 - méx 3,0 mm
» Aplicacao: Onde se requer maior seguranca em aparelhos com riscos de sobrecarga,
poss interromperm quando submetidos as mesmas.

De poténcia - Tipos PR37/PRS2
@ Dissipacdo: 1W e 2W
® Faixa de valores: 100 a 27K Q
® Tolerancia: 5% - Série E-24
# Dimensoes do corpo: - Comprimento: PR37 - méx. 10 mm
PRS2 - max 16,7 mm
- Digmetro: PR37 - méx 3,9 mm
PRS2 - méax 5,2 mm
® Aplicaco: Onde se requer dissipar poténcias médias em pequenos volumes

OBS.: Embalagem comercial de resistores de filme metdlico: 1.000 pegas.

mmw (Vitreo-metalizados)

De alto valor 6hmico - Tipos VR37 / VR68

® Dissipagao: 1/2We 1W

® Faixa de valores: IMQ a 33MQ

® Tolerdncias: 5% - Sére E-24 e 1% - Série E-24 (1% - de 102 a 10MQ2)
-Eni:aiagemeomerual.\ma?-mwm

» Dimensdes do como: - CmumVRS? miéax 10 mm
VR68 - méx 18 mm
- Diametro: VR37 - méx 3.7 mm
VRB8 - max 6,8 mm
AucamMsemmmmemm
coeﬁaemedem»paaxaebammidu assim cormo suportar elevadas tensbes entre
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Potenciometros

Faixa de valores: 1000 ad4M70 (Lin)e 4700 ad4M70 (Log/Log Inv.)
Tipos de Curvas:Lin (AO); Log (BO): Log Inv. (CO) e D (Balanco)
Eixos: Plastico (D) ou Metalico (A)

Terminais: Normais (N) ou Circuito Impresso (Cl)

Potenciometros rotatives ® 23 mm verruptor Monopolar ou Bipolar

Simples / Bucha 7,5 - ¢ 3/8" - 32 Lp.p.

2306 360: Sem chave/Eixo plastico
=" @635 mm
e F L 2306 364: Com chave mono/Eixa plastico
o |

5 ©6,35 mm
2306 365: Com chave bipolar/Eixo plastico
L] @ 6,35 mm

r 2306 35x; Eixo metdlico (sob consulta)

__— - Simples/ Fixagaa por lingueta torsao

2306 370: Sem chave/Eixo plastico
@6,35 mm
r 2306 374: Corn chave mono/Eixo plastico
@6,35 mm
2306 375: Com chave bipolar/Eixo plastico
@6,35mm

Tandem / Stereo - Bucha 7,5 -9 3/8" - 32 1.p.p.

2306 380: Sem chave - para balango
- - (ver curva D)
T Tom 2306 390: Tandem Stereo - sem chave
3:_1—1_ 2306 394: Tandem Stereo - com chave
T

mono

2306 395: Tandem Stereo - com chave
bipolar

Eixo Plastico ou Metélico (ver tabela 1)

Tipos de curvas (@ 16,0 mm ; @ 23.0mm; SLP-40/60)

RESISTENCIA GERAL (%)

'3 6,35 3(5):35'_40

= 6,0 20-25-30 | 7-12 |45

i1 -25- -1 - -
b e | B0 [ 55| ' e
S S E
15-20-25 i
635 | 30-35-40 8
- 45 E
=+~ . |eo|10-25-3|7-11 |49

- | |
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Potenciometros deslizantes. SLP-40. SLP-60. SLP-25.

SLP-40 [Percurso 40 mm)

2322 431 - Simples com fixacao frontal
2322 436 - Tandem com fixag&o frontal
Faixa de Valores: 220-47M n (Lin)e
1K0a22M n (Log./Log. Inv.)
Dissipacao (a 40°C): 0,2 W (Lin)

Haste de acionamento: 12,5 0u 16,0 mm:
a. siméfrico

b. assimétrico

SLP-60 (Percurso 60 mm)

2322 421 - Simples com fixacéo frontal
2322 426 - Tandem com fixacao frontal
Faixa de valores - 470 n.a 4,7 M x(Lin) e
1K0 22,2 M n (Log/Log Inverso)
Dissipacao (a4 40°C): 0.4 W (Lin)

Hasle de Acionamento: 12,5 ou 16,0

a. siméfrico

b. assimétrico

SLP-25 (Percurso 25 mm)
2322 415 - Simples
Faixade\(alores- 1KO a 100K n
(Lin/Log/Log Inverso)
Dmpa:;éo {340‘°C) 0,15 W (Lin)
Haste: 12,5 - simétrico

2322 412 - 20 voltas

2322 413 - 10 voltas

2322 414 - 40 voltas

Faixa de valores: 100 ) a 470K (Lin)
Dissipacao (4 40°C): 0,15 W (Lin)
Knob/Indicador: sob consulta

Potenciometros “trimmer” de carbono 8 10mm e 14 mm

@ 10mm

S —————
Pl == I
| ™ - 7
' o i
I
2322 410 050.. 2322 410 033.. 2322409 022.. 2306 446 10... 2306 446 20... 2306449 2., 2306 449 1...
Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Vertical Horizontal

Faixa de valores: 10000 a4,7MQ
Dissipacdo (& 40°C): 0, 1W
Tolerancia: +/-20%

Torque: 50 - 200 gfem
Angulo de Rotacao: 260°

Faixa de Valores: 10001 24,7 M N1 (série E-3)
Dsslpa;:ao{a‘!O'C) 02W

oler@ncia: +/- 20%

Torque 50&35091::“
Angulo Rotagao: 230°
Botdo: Vermelho/Eixo: F‘reb(opaonas)




Ferrites
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Nucleos para unidades defletoras

Os niicleos para unidades defletoras séo fabricados em FXC 2A2 e

FXC 3C2,em dimensdes e formas adequadas para as diferentes tecnologias
e dimensdes de cinescopios, tanto para televisores em branco e preto,
como para televisores em cores:

TV branco e preto: 90, pescogo fino
110°, pescogo fino e standard

TV em cores: 90°, delta e em linha

Nicleos para transformadores de saidahorizontal
Material: 3C6/8 ou 3C8

Dimensdes nominass (mm)

[}
Tipo A B (¢} D E
¢ uds | 386 | 2za | 179 | 2|0 | 12
us2 463 | 219 178 ano 1.2
US?T | 488 | 284 16,0 2718 159
A uUel | 537 | 2710 175 376 | 1.3
U7 | 603 | 333 19.0 354 172
Niicleos tipo “E”
Material: 3C6/8 ou 3C8
A . Dimensdes nominais (mm)
M B Tipo Al B Cc D E F
E2 2021 100 131 5.1 50
E2S 254 95| 84 | 191 64 6.4
\ / E30 301|150 199 71 70
'] E42/15] 421 210 | 151 | 30.1 | 150 | 120
E42/20] 4211 210 | 151 | 301 | 197 | 120
m ESs 551|275| 88 | 381 | 207 | 170
Material: 3G6/8 ou 3G8
a Dirensdes nominais (mm)
el 3
| [ To| A |B |C | D E F
c U1} 99 g1 51 42 28 28
U1is| 152 | 114 | 60 53 63 50
j{- U3 | 5es | 187|113 | 83 | 27 | &2
U30| 309 | 253 | 150 | 105 | 162 | 102

(LI &




Ferrites

Imds permanentes para alto-falantes
Miaterinl; ferrite de bario, anisoirtpico  FID 300
Farpeeimanto. nda magaullzado

ir A mT
el TR0 KA
FiH - 25 Kl
Diansiciade 48 gleawy
| i |
Tipes Proferencials Dhrrarsdes roenings [mmi)
i d H
i 128 =
306 1 ]
40 18 -7
45 22 5-7-8
55 2 T-B-3-H=-11-12
60 24 T-B-.10-13
72 32 B=10-12- 53-16-18
A4 3z 1-12-14
2 At 1G-12-14-18- 5
131 S8 14-18
T -} 14~ 16- 18- 24
TOLERANCIAS: 4 2% a * 3% nos diimetros &
+01a & 02mm na atura.




Imas permanentes para motores

de corrente continua

Material: ferrite de estroncio, anisotropico - FXD 330 ou FXD 380
Orientacao: radial

Fornecimento: nao magnetizado

Valores tipicos
FXD 330 | FXD 380
Br 370 mT 390mT
HeB 239 KA/m | 263 KA/m

BH-méx | 255Kl | 287 Ku/m?
Densidade | 485g/cm’ | 4,70 /e

Dimensdes nominais (mm) -~
A B C E Ri Re
362 520 200 76 216 292
38,1 580 236 62 254 31,6
385 57,0 196 6.5 254 323
33,5 57,0 193 6.5 254 323
50,0 59,0 229 7.6 241 320
294 40,0 16,0 48 183 231
239 240 105 36 10,1 140
30,2 516 215 1.7 213 293
394 60,8 208 68 285 356 i
494 58,8 211 7.0 285 356 Dada a sua versatilidade, permanentes
75 250 90 30 119 15,1 wmemmfmw
370 513 204 66 205 216 separadores magnéticos, dispositivos para adeséo
30,0 45,0 14,9 8,5 205 276 dispositivos para acoplamento, freios
eletromagnéticos, dinamos, efc.”
finais referentes a de ferites: “Para maiores detalhes o
WWMW' %mma @mmmmmommmm
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Capacitores
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De poliester e eletroliticos

ca#citores su res de interferéncia
MKT-P. Série 330

® Faixa de capacitincias 0,01 uFa 0,47 pF (série E-6)
» Tolerancia da capacitancia + 10%e = 20%

® Tensdo nominal (c.a.) 250V

* Temperatura nominal 85°C

# Categoria climética (IEC-68) 40/085/21

e Terminais longos ou curos
® Baixa indutdncia. Para supressao de
interferéncias em eletrodomésticos,
I Audio, video, instrumentos,
equipamentos industriais, elc.

Capacitores eletroliticos de aluminiounilaterais
(radiais)
Hi-CV. Série 035 ( Miniatura)

Sérne cognominada de High-CV por apresentar maxima capacitancia em um
minimo de volume, com especificacdes elétricas otimizadas

* Ampla faixa de valores de capacitancias e lensoes

e Faixa de capacitdncia 0.22 pF a 4700 pF (série E-6)

e Tensdes nominais 6.3; 10; 16; 25; 35; 40; 50, 63, 100 V
® Categoria climética (IEC-68) 40/85/56 (- 40 a + B5'C: 56 dias)
e Teste de durabilidade 1.000 horas a B5°C

® Aplicacdo geral

-~

Linhas de atraso de crominancia

Versdes para televisores em cores nos sistemas: PAL-M e PAL-N

PALM |  PALN

® Frequéncias nominais 3575611 MHz | 3,582056 MHz

® Tempos de atraso 63,486 0,004 us ' 63,929 = 0,004us
® Dimensoes 37 x7.5x 285mm

® Largura de faixa a -3dB <28e =z45MHz

e Perdas de insercao 9+ 3dB

® Faixa de temperatura de operacao -20a + 70°C

® Encapsulamento a prova de
chogues mecanicos e com matenial
auto-apagante

® Configuracao de pinos para
soldagem direta na placa de circuito
Impresso
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Cinescopios para televisdo a cores, cinescopios para
televisdo em preto-e-branco, cinescépios para terminais de
video (informética), transistores de silicio de baixo sinal e
poténcia, diodos de sinal e comutagao, diodos Zener,
diodos “varicap”, circuitos integrados lineares e digitais,
componentes de deflexdo para televisdo, seletores de
canais, etc,, sdo algumas das linhas de produtos da |brape,
sempre seguindo os mais elevados padroes de qualidade.

A Ibrape procura, em todos os seus produtos, alcangar
maxima nacionalizagao e integrac¢ao, evitando importacoes
e garantindo qualidade uniformemente elevada aos
componentes que fabrica. Exemnplo marcante disso, € o
caso dos cinescopios, onde a integragao alcangou elevado
nivel, abrangendo desde a fabricagdo do vidro de
composicdo especial, necessario a prensagem dos bulbos,
até a montagem final e teste.

Fébrica de cinescéplos a cores a sm
preto-e-branco. o

circuitos integrados. locallzada
Sio José dos Campos, SP,

ores 8
am




Diodos “whiskerless" oferecem:

» Alla resisiéncia a choques mecan

« Transferéncia térmica dupla
» Baixas fugas.

» Construcdo simples e robusta.
« Encapsulamento

hermético.
« Especificagbes no minimo iguais as MIL-S-18500.

Diodos de sinal e comutacdo Encapsulamento S0D-27

N Tipo Va s [au ln Ce Vi a lr - mA Aplicagdes lipicas
(Vimn) 0 20 0 50 200
v mA mA ns  pF Vv v v v

01  BA220 (10) 200 400 4 25| 075 08 084 088 095 105/ Usogeral

02 BA221 30 200 400 B 25 e 1.05| Uso geral

03  BA222 50 75 150 4 2 9 — — — | Usogeral

300
08  BAV1IO 60
50

1N4150
INA151
1N4154

a lr —300mA, Ve<1,1V; |r=900 mA, y; <13V
075 078 08
08

Codigo de cores utilizado para identificacao dos diodos “Whiskerless™

Prefixo do lipo Cor do corpo
BA. incolor
BAS . . laranja
BAV verde
BAW azul
M. preto
N, incolor

N¢ de aneis

RS N R A

Cores dos aneis
preto 0
marrom 1
vermeiho 2
laranja 3
amarelo 4
verde * B
azul (]
1ox0 7
cinza 8
branco 9

1
1,25

Avalanche, uso geral
Velocidade ultra elevada
Alta velocidade

Avalanche controlada
Avalanche conlrolada
Comulacao alia velocidade

Alta velocidade
Alta velocidade
Alia velocidade

Velocidade ultra-elevada
Velocidade ulira-elevada
Velocidade ultra-elevada




Diodos “schottky”

para comutacdo ncapsulamenio S0D - 68

N2 Tipo Va I lesu Cs | Ve @ li=mA Aplicacoes tipicas
1 10 15 100
vV mA mA ns pF ') v vy Vv
30 BATB1 40 30 150 16 | 041 — 1 — Comutacao ultra-rapida
31 16 1 — Com ultra-rapida

Diodos estabistores
Ne Tipo Encaps. Ve @ l,=1mA | V; a2 li=10mA I Va Srerfai
min méx min max Venw tip. @ li=1mA
v v Vv v mA v mv/°C o
34 BA314 S00-27 0,68 0,76 0.75 0,83 250 — - 18 30
35 BA315 S0D-27 0,59 0,66 0.71 0,79 225 — - 21 50
36 BZV46-1V5 1 4
BZX75-C2v8™
41 BZX75-CaVe™ S0D-7 3.02 345 342 3,78 250 10 -10 150
42 OF128 S0D-27 060 067 | 0709 0777 - 10 — —
—
* Substituir por BZV46
* Substituir por BZX79
1) Para s = 3mA
2) Para | = 16mA
Diodos estabistores, de balxa tenséo senlido de
- teg.l;duu s : polarizades no
polarizacao e outros usos onde £ exigido um baixa nivel de distorgao.
Estabilizadores de tensdo para seletores de canais
Ne Tipo Encaps. Tensao Corrente Aplicacao
. estab.
v mA
43 - |BK33B S0D-27 30-36 7 Estabilizacao da alimentacdo para
diodos de sintonia em radio e TV
44 TAA550 S0T-18 32-35 5 Substituir pelo IBK33B




niudosruwladnrudommlm*]

N¢ de ordem 45 46 47 48 49
Série BZX79-... BZYBS-... BZV8S-... BZX61-... BZX87-...
Pur(mW) 400 400 1000 1300 1500
até Tano (°C) 50 50 25 25 25
Tolerancia de tensao (%) 5 5 5 5 5
I et (MA) 250 250 250 1000 400
P2su(W) 30 15 50 300 100
Tima(°C) 200 200 200 175 200
Encapsulamenlo sS0D-27 S0D-7 S0D-66 S0D-22 S0D-51
Tensdes nominais (V)
2.4 cava
27 cav7
3.0 Cavo
33 cava Cava
36 Cave Cave
39 Cave Cave
43 cava cava
4,7 cav? cav?
51 C5V1 Csv1 [ 1= C5v1 V= CEV1
56 C5V6 C5V6 | 45mA | C5V6 50 C5V6
6.2 Cev2 cov2 || — Ccev2 Cov2
6.8 le= C6V8 COVB | goma | CEVE céva
75 C7V5 C7V5 C7V5 C7V5 C7V5
8.2 SmA | cav2 | , _ cave [ .= cav2 cav2 cav2
9,1 CoVv1 A COV1 | p5ma | COV1 [ _ cov1 Cov1
10 c10 5mA | C10 gl | *= c10 o= c10
1 c11 c1 [ - C11 | 2o0ma | C1 20mA | C11
12 c12 c12 | 2oma | Ct2 c12 c12
13 c13 c13 c13 c13 €13
15 C15 C15 [ _ C15 c15 €15
16 c16 C16 [ ysma | C16 C16 €16
18 c18 c18 c18 C18 C18
20 c20 c20 |- 20 20 c20
22 c22 C22 | foma | C22 | l= c22 le= c22
24 c24 c24 c2a C24 c24
27 ce7 N cer | 10mA | g27 10mA | co7
30 €30 30 = 30 €30 €30
33 C33 BmA c33 C33 C33
36 €386 c36 €36 36
39 I = a9 = 39 €39 39
43 c43 6 mA 43 43 43
47 2mA C47 car car hic C47
51 C51 c51 51 - C51
56 C56 l= C56 C56 smA | €56
62 62 4mA c62 | . | ce2 62
68 C68 c68 c68 68
75 c75 c7s | s5ma | C75 C75
82 c82
91 91
100 . €100
110 c110
120 C120
130 €130

Observacoes:

1- A série BZX79... pode ser fornecida, mediante encomenda, com tolerdncia de lensao de 2% Neste caso, a lelraC do sufixo € substiluida pela leraB.

2 - A série BZY88... deve ser substiluida pela série BZX79...

3 - A série BZX61... deve ser substituida pela série BZVE5... ou BIX87...




Diodos de sintonia

Diodos de capacitancia varidvel
N Tipo Encaps. Va G a Va RelacanCsaV?. n a Ca Aplicacéo
v pF v n pF
50 BA102  SOD-7 20 20- 45 4 >14 410 3 20-45| Subslituir pelo BB119
51 BB105B  SOD-23 23 Substituir pelo BB405B
52 S0D-23 2.8 BB405

Bandas VeV, a

BBA405G 8-2 ; Televisao, VHF
BRB09  SOD-68A Televisao, VHF

Diodos comutadores de banda
N¢  Tipo Encaps. Ve Ca a Vi Iy fo N iy Aplicacao
v pF v mA o mA
67 BA182 S0D-23 35 1 20 100 0.7 5 Substituir pelo BA483
68 BA243 S0D-27 20 2 15 100 1 10 Substituir pelo BA484
69 BA244 S0D-27 20 2 15 100 0.5 10 Substituir pelo BA482
70 BA423 S0D-68 20 25 3 50 1,2 10 Radio AM
71 BA4g2 S0D-68 35 1.2 3 100 07 3 Televisdo, VHF
72 BA48B3 SOD-68 35 1.0 3 100 1.2 3 Televisdo, VHF
73 BA484 S0D-68 35 16 3 100 1.2 3 Televisdo, VHF
Outros
N Tipo Encaps. Na Cs a Va le F o a |Ir Aplicacao
v pF v mA dB n mA
74  BA280 S0D-23 4 1 0 30 tip.65 15 5 Substituir pelo BA481
75 BA480 SOD-68 5 1,2 02 30 <0 — — Misturador UHF Schottky
76 BA4B1 SOD-68 L 0 30 <B 16 5 Misturador UHF Schottky

Gragas a0 comando por tensdes continuas, esses elemenios passaram a oferecer
maior fiexibilidade de inslalagao, além de maior qualidade e confiabilidade de




Dimensdes em mm L
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25 AMIN } 6.4 MAX 23 AMIN
S0D-69
S0D-23 i
T s ;i = T
,’!_'GE- 28 L ) 25 |- ] 2o ke o D2 MAX 12,7 MIN i
= 12,8 MIN —-&L— %
551_ e— @) ¥ i
] 1 ¥ C |
S0D-27 (D0-35) | so1-18 10-18)
Koy — 3
g] o w;__a&.@,
S0D-51
=
o o | e @ S0T-54 (T0-92)
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Tipo N2 ordem Tipo Ne ordem Tipo N¢ ordem
BA102 50 BAV19 10 BZv88 a7
BA182 67 BAV20 1 BZX61 48
BA220 01 BAV21 12 BZX75-C1v4 38

BA244 69 BAX12A 16 BZX79 45
BA280 74 BAX18A 17 BZX87 49

1IN914
1N914A
1N916

1N4148
1N4150
1N4151

BAV10 08 BZV46-1V5
BAV18 09 BZV46-2V0
Simbolos literais
(of] = (Capacitancia do diodo
Ie = Valor continuo ou médio da corrente em sentido direlo
([ = Valor de pico repetitivo da corrente em sentido direto
Irsm = Valor de pico nao-repetitivo da corrente em senlido direlo
I: = Corrente dindmica de trabalho
Pz = Valorde pico nao-repetiivo da dissipacao de poléncia no senlido inverso
Pt = Dissipagao tolal de poténcia
Ro = Resisténcia em série do diodo
T s = Resisiéncia diferencial
S = Coeficiente de temperatura da lensdo de trabalho
Tamd — Temperatura ambiente
Ti = Temperalura da jungao
te = Tempo de recuperacao reversa
Ve = Valor continuo da lensao reversa
Vs = Tensdo reversa de pico repefitivo




Transistores

Baixo sinal. Audio-freqiiéncia

Ne Tipo Pol. Encapsulamento |  Especificacoes




Caracleristicas Aplicacoes tipicas
hee a le F fr Vcesat a lc/la
fip lip lip
min, max, mA dB MHz mV A/mA
110- 450 2 2 300 200 0,1/5 AF - amplificador, uso geral
110 -"800 g 2 200 0.1/5 AF - amplificador, uso geral

01/0.5

- 0,05/5
_0,05/5
0.05/5

AF - pré-amplificador (baixo ruido)

Substituir pelo BC547
Substituir pelo BC548
Substituir pelo BC549

AF - excitador e saida até 2,5W
AF - excitador e saida ate 2,5W
AF - c0 tar do BC327

AF - eslagio de saida até 2W
AF - complementar do BC375
AF - amplificador; TV-uso geral

AF - pré-amplificador de baixo ruido
AF - amplificador; TV-uso geral
AF - amplificador; TV-uso geral

\F - excilado e airda atd W
e do BC635
AF - excilador e saida até 3W

Uso industrial em geral
Usa industrial em geral

Uso industrial em geral (alto ganho, baixo ruido)
:mp:!:iimaoecnmumcao
iplincacao e comi tacac

Amplificacao
Amplificagao e comutacéo
industrial em geral ganho, baixo ruido;

AF - amplificador; TV-uso geral
AF - amplificador; TV-uso geral
AF - complementar do 2N4123




Transistores

Baixo sinal. Radio-frequéncia
NY Tipo Pol. Encapsulamento Especificaces
Veao Veso le P 8 Tam hee a le
v v mA w oC min. max.
59 BF115 N S0T-18(2) 50 30 30 0,145 45 45- 165 1
60 BF167 N S0T-18(2) 40 30 25 0.13 45 26 4
1 81 73 N 50T-18(2) 40 25 25 0,26 45 37 7

65 BF183 N © SOT-18(11) 25 20 15 0,15 25 10
66 BF 184 N SOT-18(2) 30 20 30 0145 45  75-750 1
87 SOT-18(2) 20

71 SOT-54(4)
72 BF241 N S0T-54(4) 4
SOT-54(4)

=1

40 25 0.25 25 35-125 1

SOT-54(2)
78 BF422 N S0T-54(8) 250 250
79 BF423 P SOT-54(8) 250 250

0.83
0.83

g3

5>

228
8

25

83 BF494 N SOT-54(4)

20 30 lip. 115
84 BF495 N SOT-54(4) 30 20 30 03 75 lip. 67 1
85 BF496 N S0T-54(2) 30 20 03 75 - -

89 BF970 P SOT-37 40 35 30 0.16, 55 25
90 BF979 P S0T-37 20 20 20 0,14 ho 15 2
91 BFR54 N S0T-54(2) 40 15 350 05 25 40 10
) Ce — designa a lungao mais imponiante & qual se destina o semicondutor.
- ‘de baixo sinal
i
c Gl designagao de P Dodatie”
6digo Pro-Electron para a tipos -Di E "
de semicondutores discretos b "’m"",m" e
H - Diodo sensivel a campos
gammmmmde o ndmero de lipo basico & composio de duas letras, seguidas h—T de poléncia, para
mero "
P - Detelor de radiag30 (p. ex.
Significados das letras: 0 - Gerador de radiaco (p. ex., diodo emissor de
Primeira lelra — designa o malerial utilizado na confeccao da parte ativa do D -
semicondulor (iransisior ou diodo): g.gm:MeMtpummmm
A - Germanio T - Dispositivo de controle & comutacao (p. ex., firistor) de poténcia
B - Silicio x-uiudnmwmu.mn
C - Arsenelo de galio Y - Diodo retificador
R - Materiais compostos (p. ex., sulfeto de cadmio) 7 - Dindo de referéncia ou regulador (com terceira letra W, supressor de Iransientes)




0.45

Caracteristicas. Aplicacbes tipicas

fr E—tai ! Cre F G f

lip lip lip lip

MHz dB MHz pf MHz d8 MHz

230 4 100 0,65 0.45 — \ — | Uso geral em radioe TV

350 3 35 ons: 10,7 42 35 | TV -Fl video conltr. por CAG

550 — - 0,23 10,7 425 35 | TV - Fl video

800 — — 0,33 10,7 13 900 | TV - oscilador em seletor (VHF/UHF)

300 3 02 0,65 0.45 - — | AM. FM - conversor e amplificador de RF ou FI
220 4 100 0,65 - -

AM. FM - conversor e amplificador de RF.ou Fi

350

02

0.2

027
0.27

AM - misturador e amplificador de Fl
AM - misturador e amplificador de Fl
Substituir pelo BF494

TV - pré-amplificadores de Fi
TV - saida video classe B p/TVP & B e TVC
TV - complementar do BF422

200
550

100

0.85
08

0,45
10,7

"AM. FM - conversor ampiﬁcador de RF ou Fl
AM, FM - conversor e amplificador de RF ou Fl
TV, FM - estagio de RF sintonizado ¢/CAG

45
45

800
800

0.45
0,65
<4

TV - misturador auto-oscilante em sefetores UHF
TV - estagio RF em seletores UHF
Multiplicadores de frequéncia. amplificadores lineares

Nomero de série
Tﬂslmuiwemmmawm
Urrlsllﬂu{l.\' X.ﬂemm&waﬂ.mm
equipamento industrial/profissional. Esta
wmmmmum
Lelra designaliva de versio
Indica uma secundéria,
significado go.mmﬂwmm
1- Diodos de referéncia e reguiadores de tensao: uma letra & um nimero
A letra indica a tolerancia nominal da tensao Zener, ae 1% (série E96)

mm
C - ﬂ{s&'bm

R

ot Mgy ficada flus, meoekn 0

0 nimero designa
letra “V* a0 invés de virgula decimal.

mecanica ou elétrica do fipo basico. Ndo possui

am;nwﬂ»mmammﬁm;

2- Diodos supressores de lransientes:
um nimero, m;mmmmwvﬁ.
A letra V pode ser usada, com o mesmo significado acima.

3 - Diodos convencionais e de avalanche controlada e liristores:

mmMaMMmﬁﬂ%ﬂt
mmammﬂummwﬂ

4- Delelores de radiacdo: um numero precedido de hifen (-). O nimero indica a
- letra designativa de

mmmmmamamm
s»mamemum
) niimero, de barra (/). 0 nimero indica 0 basicos
:ﬁ precedido () quantos dispositivos

Obs. Dsmmnhauuﬁmm 1N (diodos) ou 2N
(transistores) nao seguem a norma mﬁmmmm




Transistores

Poténcia. Audio. Deflexdo. Fontes de alimentacdo comutadas

Ne Tipo . Pok Encapsulamenio, Especificactes
Vesa Veso Ie Po a Tme
(Vs
v v oc

3 60
m B0D292 a S0T7-82 45 45 6 60 25
60

; 50 60 60
"7 BD332 P §0T-82 60 60
: 80 80

oo,
888
FRE




= 2
! Caracleristicas Aplicagbes
i hse a lc fr Voesa a  lo/ls
lip tip
- min. max. A MHz v A/mA
! 40- 250 0,15 250 05 0,5/50 AF - excitador; TV - saida vertical P&B
40-250 0,15 75 05 05/50 AF, TV - complementar do BD135

05/50 |  AF- excitador; TV - saida vertical P&B

| AF-excitador; TV - saida vertical cores
AF, TV - complementar do BD233
AF - excitador; TV - saida vertical cores

17100
; 40- 250 0.15 >3 086 - 1/100

40- 250 _cOise o ha 06— 1/100

T e 25 15/6 AF - Darlinglon para saida até 25W
750 15 7 25 1506 AF - Darlinglon para saida até 25W

750 _ith 7 25 1,5/6

L — 3 1 3/300 * AF - saida de dudio alé 35W
1 3 1 3/300 AF - complementar do BD291
_ 1 3 1 3/300 AF - saida de dudio alé 35W

AF - Darlinglon para saida alé 35W
3/12 AF - complementar do BD331
AF - Darlinglon para saida alé 35W

AF - Darfinglon para saida até 25W

8

—_—
-~
&
www
Mo

_ AF - saida auto-radio até 15W
85- 475 05 >3 05 2/200 AF - complementar do BD433
AF - saida auto-radio até 15W

-, " AF - Darlinglon para saida alé 25
AF - complementar do BD675
- Darlington para saida até 25W

AF - complementar do BD681
_AF - Darlington para saida até 70W




Transistores

Poténcia. Audio. Deflexdo. Fontes de alimentacdo comutadas (cont.)

Ne Tipo Pol. Encapsulamenio | _Especificaches
" Ve Veeo le Pa @ Tm
(Ver)
v v A w o
140 BOV6S5 N S0T-93 60 60 12 125 25
141 BDV65A N SOT-93 80 80 12 125 25
142 BDV65B N SOT-93 100 100 12 125 25

146
147
148

BDVE6C P
BDVEED P
BOVG7A N

152
153
154

BDV91
BDV92
BOVA93

158 BDX35
159 BDX36 N
160 BOX37 N

164
165

BDX45 P
BDX46 P

170
17
172

BF46Y9
BF470 P
U205

176 BUBD7 N
177 BUVS2 N

178 BUW84 N

S0T-93
S01-93
S0T-93

S0T1-32
S0T-32

S0T-32
S0T-32

SOT-32
SOT-3

SOr1-78
SOT-93

SOT-82

140 120 16 200 25
160 150 16 200 25
100 80 16 200 25

100
100
100

2883
888

60 45 1 5 100
80 60 i 5 100
00 80 1 5 100
250 250 0.05 18 114
250 250 0,05 18 114

(1500) 700 25 10 90

330 150 8 80 25
(850) 400 6 70 73

(800) 400 2 50 25

A area de operacdo segura (SOAR) de um transistor

obler um desempenho seguro com um Iransistor de poléncia,

anuase
quatro limifes de operacao:




Caracteristicas
hee a Ic fr Ves
tip
min. Max. A MHz v A/mA
1000 5 — 2 5/20 AF - complementar do BDV64
1000 5 — 2 5/20 AF - complementar do BDVB4A
1000 5 — 2 AF - lementar do BDVG4B

10/40 AF - Darlington para saida até 100W
1000 10 —_ 2 10/40 AF - Darlington para saida até 100W
10/40 AF - complementar do BOVG6A

AF - saida até 50W; comutacao
20 4 >4 1 4/400 AF - complementar do BDVA1
20 4 >3 1 4/400 AF - saida atée S50W; comutacao

a5 - 450 05 100 09 5/500 Comutacao de altas correntes
45 - 450 05 100 07 5/500 Comutagdo de altas correntes

45- 450 05 100 0.9 5/500 Comultacao de altas correntes

1/4 Complementar do BDX42
mn Complementar do BDX43
Gomplementar do BDX44

™ -saidavmeedecroma-c!asseﬂ
— TV - complementar do BF469
TV - saida horizontal prelo-e-branco

0,025

~3838
588
|

TV - saida horizontal P&B: comutaco
Convers., invers., regul., conlr. molores, comut.
Fon de alimentacao mmulndas

Estes qualro limiles formam o conlomo da chamada curva SOAR (de Sate Operating Produto lces: x Vo se iguala a0 valor da méxima dissipagao de poténcia admissivel. A
5 dai, o valor de Icdeve sef reduzido & medida gue aumenta Vg delineando o

ARea). A figura mostra o aspeclo tipico de uma destas curvas, em escala logaritmica. mm &

0 limite do lado direito & representado valor de Veso méx, e permanece fixo até

mmmtl;ap"?mm :xmummm Essa finiha inlercepia o limile da seguada rupturs, fectianda a curva.

uma redugdo da tensdo, de modo a evitar a sequnda ruptura. Dentro dessa 4rea, 0 transistor operara com 100% de seguranca, em qualquer

Omﬂmwtmwmmﬂummmu combinagao de valores de Vi & Ic que nae ulrapasse qualquer dos limites.




Transistores

. r
Banda larga
Especificacoes Caracterislicas
Ne Tipo Pol. Encapsulamento
Veso le Pt F N
v mA mwW dB MHz
181 BFQ23 P S0T-37 12 35 180 24 500
BFQ32 : 500

BFT24
BFW16A
BFW17A

193  BFY90

194 2N918
FETs canal N
N® Tipo Encapsulamento ot -

No Tipo Encapsulamento Especificacdes Caraclerislicas
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Aplicacdes tipicas
fr Gum a f Vo tip a2 lc e V=
GHz dB MHz mV mA V
30 5 Amplificadores UHF e micro-ondas
?2 10 Amplificadores UHF e micro-ondas

10 Amplificadores e micro-ondas

2 -- < o= Amplificadores UHF
1,2 - — — - - Amplificadores VHF e UHF
1.1 — — &lVi-IF .

“Amplificadores VHF e UHF
Amplificadores VHF e UHF

Aplicacdes lipicas
~Vewes | Yelmin Ca F vn
méx. f=1kHz | tip max.
v dB I

Amplificadores de C.C., baixa ou alla frequéncia
Amplificadores de C.C., baixa ou alta frequéncia
Amplificadores de C.C., baixa ou alla frequéncia

VHF: esmgmmismmaereupm tores FM
M\pﬂfwmsdebandalarga; amplificadores diferenciais
s de banda larga; a liﬁeadumdilemciais

Aplicacdes tipicas
""l'm l th Ca F
=Vpers f=1kHz
max min. lip méax
v mA/N fF dB
35 ] 25 fip. 1.4 Seletores UHF; equipamento profissional de comunicacéo
25 17 25 28 Seletores VHF, equipamento profissional de comunicacao
i 15 equipamento profissional de comunicacao

Seletores VHF. sintonizador comun instrumentacan




Transistores

Ne  Tipo Pol. Encaps. | Especificacdes Caraclerislicas
Voo Vo I Po @ Tom | P a le T Ve le/la Lom Ie
(Veedd  (lew) (Wac) Tip  max ' méax.
v v mA W OoC |mn -max mA MHz vV mA/mA ns A
220 BSR50 N SOT-54(8) 60 (45) 1000 OB 25 | 2000 500 - 13 500/0.5 1500 1
221 BSR51 N S0T-54(8) 80 (60) 1000 OB 25 |2000 500 — 13 500/0,5 1500 1
P 60 500

S0T-54(2) | 40 30
SOT-54(2) ( 40 15
SOT-54(2)

0625 25
05 25

75
40- 120

250
>500

<04
0.6

150/15
100710

N 60 30 BOO O 250
239 2N221BA N SOT-5 75 40 800 08 25 ap-120 150 250 03 150715 285 0.5
240 2N2219 N SOT-5 60 30 BOD 08 100- 300 150 250 D04 150/15 —

260 2N2222 N SOT-18(1) | 60 800 00 - 300 250 0. o
245 2N2222A N SOT-18(1) | 75 40 800 05 25 | 100-300 150 250 03 15015 285 0.5
246 2N2368 N SOT-1B(1) | 40 15  (500) 20- 60 10 >400 025 101 15 0,0

g
222
252

Sistema de especificagdes - limites

150

04

150/15

As especificagbes lécnicas fornecidas para os transistores e diodos Ibrape cbede-
cem ao sislema de limites maximos absolulos (absolute maximum rating system) es-
tabelecido por norma da IEC.
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Ne Tipo Encapsu- Especificacdes Caracteristicas Observactes
Rt lve T b
max min max
v mA A Alps | pA PA ns
261 BRY39P SOT-18(14) | 70 175 25 20 b 25 80 Caracteristicas medidas a RG = 10 k
262 BRYS6  SOT-54(12) | 70 175 25 20 5 2 BO Caracteristicas medidas aRG = 10k

Tiristor tetrodo
N° Tipo Encapsu- EspecificacOes Caracteristicas a T| = 250C Observagdes
R T T R
min min min min max
mA A A Alps v LA v PA T
263 BRY39T SOT-18(14) | 250 25 3 20 0.5 1 -1 -100 3 VRRM méx = 70 V
Simbolos literais
Cre = Capacitdncia de realimentaGao (emissor comum) Pu = Dissipacao total de poléncia
G = Capacitincia de realimentagao (fonte comum) Tame = Temperatura ambiente
dis/dt = Velocidade de subida da correnle de anodo Ten = Temperalura do encapsulamento
di/dt = Velocidade de subida da corrente em condugdo Tro = Temperatura da base de montagem
f = Frequéncia Ton = Tempo de desligamento
F = Fator de ruido lq = Tempo de desligamento comutado pelo circuito
fr = Freqiéncia de transicéo I = Tempo de subida
Guw = Méximo ganho unilateral de poléncia Veso = Tensao coletor-base (emissor aberto)
hee = Ganho em corrente continua Ve = Tensdo colelor-emissor
Ia = Corrente de anodo Voo = Tens#o colelor-emissor (base aberfa)
Lana = Corrente de anodo repetitiva de pico Ve = Tenséo colelor-emissor (com resistor de valor
la = Corrente conlinua de base especificado entre emissor e base)
le = Corrente continua de coletor Veew = Valor de pico de Ve
lom = Valor de pico da corrente de coletor Vees — Tens@o colelor-emissor (emissor ligado a base)
loss — Corrente do dreno (fonte em curto-circuito com a porta) Veesw = Tensdo de saturacéo colelor-emissor
loar — Corrente enire porta do anodo e anodo, suficiente Vos = Tensé&o dreno-fonte
para o disparo Ve = Tensao entre porta do anodo e anodo
laws — Corrente enire porfa do catodo e catodo suficiente Voar = Tensao entre porta do anodo e anodo, suficiente
para o disparo para o disparo
lass — Corrente de corte da porta (fonte em curto-circuito Vet = Tensao entre porta do catodo e catodo, suficiente
com o dreno) : para o disparo i
le = Corrente do ponto de pico Vs — Tensdo equivalente de ruido
Ir = Corrente em condugao Ve = Tensdo de saida
I = Corrente repetitiva em condugao Veos = Tensdo de corte porfa-fonte
lrsu = Corrente nao repetitiva em condugéo Ye = Admitancia de transferéncia (fonte comum)
lv = Corrente do ponto de vale
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BC328
BC337

BCY30A
BCY31A
BCY32A

31
32
33

37
38
39

BD139

BDV67B 149

80140

|

BF451

BDV67C 150

BDVI3
BDV94
BDVA5

BDX37 160
B8Dx42 161
BDX43 162

BDX47 166
BF115 59
BF167 80

BF182 64
BF183 65

BD436
BD437

125
126

BF 184 66
70

BF200

BF240 71

BD438

127

.

131
132
1

5EB

BDVEEB

72

BF246A
BF2468
BF246C

198

BF2568 202
BF256C 203
BF324 75

BF4108 205
BF410C 206

BF410D 207

BF457

BFW17A
SF\\'M

BRY39P
BRY39T
BRY56

BSR61
BSS33

189
212
190

261
263
262

223
224

BSS68 225

BSW6BA
BSX19

BU426
BUS0BA
BUBO7

BUX86
PH2222
PH2369

2N929
2N930
2N1613

2N2219
2N2219A
2N2221

— — -
Transistores - Indice
Tipo N° ord. Tipo Neord. || Tipo Neord. || Tipo Neord. || Tipo N ord.
BC107 01 BD138 BDV67A 148 BF450 80 BSW67A 228
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0
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2
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242
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2N4124
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2N3904 258
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247
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56
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Circuitos integrados

Aplicacdes

Radio gravador portatil
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Circuitos integrados

Radio. Audio
N? Tipo Encapsulamento Descricdo -
Recepgdo de AM
01 TDA1072 DIL-16 Pre-amplificador de RF, oscilador, conversor, amplificador de Fl, detetar,
pré-amplificador de audio. C.A.G.
0z TEA5550 DIL-16 Oscilador, conversor, amplificador de Fl. detelor de envolioria. C.A.G.
Recepcdo de FM
03 TDA1576 DIL-18 Amplificador de Fl demodulador em quadratura, para FM possuindo saidas
para AFC, indicacgao de intensidade de campo e tensdo de referéncia
04 TEAS560 SIL-9A Sistema de Fl de 3 estagios para FM, com circuito “muting’".
Recepcdo de AM e FM
05 TBAS70A DIL-16 Oscilador, conversor, amplificador de Fi. CAG e deletor para AM;
amplificador de F! limilador para FM; pré-amplificador e excitador para audio.
06 TBA700 DIL-16 Amplificador de Fi, CAG, pré-amplificador, excitador e saida de dudio 1W.
07 TDA5700 DIL-16 Oscilador conversor, amplificador de Fl, CAG e detetor para AM,
amplificador de Fl limitador para FM
08 TEAS570 DIL-16 Oscilador, misturador, amplificador de Fl de 2 estégios, detetor, CAG para AM;

3° eslagio de FI, limitador simétrico para delelor de relacdo e
detetor de nivel para FM

Decodificadores para estereofonia

09 TDA1005A  DIL-16 Decodificador estereo PLL, baseado no principio do multiplex por divisao de frequéncia.
10 TDA1578 DIL-18 Decodificador estereo PLL, baseado no principio do multiplex por divisao de tempo
11 TEA5580 DIL-16 Decodificador estéreo PLL para receptores FM
Circuitos controladores de dudio
12 TCAT30A DIL-16 Controle estereofnico de volume e equilibrio comandado por lenséo conltinua.
13 TCA740A DIL-16 Controle estereofdnico de graves e agudos comandado por lensao continua.
14 TDA1028 DIL-16 Chave eletrbnica de 4 canais, duas posicbes, comandada por tensao continua.
15 TDA1029 DIL-16 Chave eletrdnica de 2 canais, 4 posicdes, comandada por lenséo continua.
16 TDA1074A  DIL-18 Circuilo potenciométrico estereoidnico duplo, comandado por tenséo continua.
17 TDA1527 SIL-9A Chave eletrénica de 2 canais, 2 posicoes, comandada por lensio continua.
Amplificadores de dudio

18 TCA760B DIL-16 Pré-amplificador e amplificador de dudio até 2W.

19 TDA1010 SiL-9 Pré-amplificador e amplificador de audio até 6W

20 TDA1D11 SIL-9 Pré-amplificador e amplificador de dudio até 6W.

21 TDA1011A  SIL-8 Pré-amplificador e amplificador de dudio até 6W. com inversor entre

0s eslagios.
22 TDA1013 siL-9 Amplificador de dudio até 4W com conlrole de volume comandado por
tensio continua.

23 TDA1015 SiL-9 Pré-amplificador e amplificador de dudio alé 6W.

24 TDA1020 SIL-9 Pré-amplificador e amplificador de dudio até 12W.

25 TDA1510 SIL-13 Amplificadar de poténcia de dudio 2 x 12W (estéreo) ou 24W (saida em ponie).

26 TDA1512 SIL-9P Amplificador de poléncia de dudio de 12 a 20W.

27 TDAZ611A  SIL-O

Amplificador de poténcia de dudio alé 5W.




N¢ Tipo Encapsulamento

Descricdo

Circuitos para gravadores magnéticos

28 TDA1012 DIL-16
29 TDA1016 DIL-16

Pré-amplificador e amplificador com cireuilo de controle aulomatico de nivel,
Pré-amplificador e amplificador para gravadores magnéticos.

Pré-amplificador para cabeca @ microfone magnéticos

30 NE542N DIL-8

Dois pré-amplificadores para baixos sinais.

Controle de velocidade para motores

31 TDA1059 S0T-32
32 TDA1506 DIL-16

33 TDA1559 50T-32

Regulador de velocidade para molores de c.c. de loca-discos e
gravadores cassette. .

Regulador de velocidade e controlador de fungdes em radio/toca-fitas
para automével.

Regulador de velocidade para motores de c.c. de baixa lensdo, usados em
aparelhos portateis.

Excitador para indicadores a LED

34 TDA1569 DIL-16
a5 TDA1594 DiL-18

Excitador para indicacdo por 6 LEDs - ponteiro ou setor.
Excitador para indicacdo por 11 LEDs - ponleiro ou selor.

Televisdo
F.1. de video

36 TDA2540 DIL-16
37 TDA2541 DiL-16
38 TDA2544 DiL-16
39 TDA2547 DIL-16
40 TDA2548 DIL-16
41 TDA3540 DIL-16
42 TDA3541 DIL-16

Amplificador de Fl e demodulador sincrono para receptores usando
seletores NPN, com pré-amplificador de video, CAF e CAG, chave VCR.
Amplificador de Fl, e demodulador sincrono para receptores usando
seletores PNP, com pré-amplificador de video, CAF e CAG, chave VCR.
Amplificador de FI, e demodulador sincrono e pré-amplificador de video,
CAF, CAG, com saida CAG para seletores MOS.
Amplificador de FI, demodulador sincrono e pré-amplificador de video,
CAF e CAG, com saida CAG para seletores MOS.

gllﬁcador de Fl, demodulador sincrono, pré-amplificador de video,

chave VCR.

Ampllflcadnr de Fl e demodulador sincrono para receptores usando
seletores NPN, com pré-amplificador de video, CAF e CAG, chave VCR.
Amplificador de FI e demodulador sincrono para receplores usando selelores
PNP, com pré-amplificador de video, CAF e CAG. chave VCR.

43 TDA2525 DIL-16
44 TDA2560 DIL-16
45 TDA3561A  DIL-28

46 TDA3562A DIL-28

47 TDA3563 DIL-28

Combinagao demoduladora de cores, com demodulador sinctono para sinais
(B-Y) e (R-Y), oscilador, detetor de ACC, chave PAL.

Amplificadores de luminancia e crominancia com controles de conlraste,
brilho e saturagao comandados por tensdo continua.

Decodificador para sistema PAL, combinando todas as fungdes de identificac@o
e demodulacao dos sinais PAL; contém ainda um amplificador de luminancia,
mairiz e amplificador RGB.

Decodificador para sistemas PAL e NTSC. com todas as fungdes necessérias
4 identificacao e demodulacéo, além do amplificador de luminancia, matriz

e amplificador RGB, contendo estabilizador de nivel prefo.

Decodificador para sistema NTSC. com todas as funces necessarias a
identificacdo e demodulacao.




Circuitos integrados

Televisdo (Cont.)
Ne Tipo Encapsulamenio Descricao -
Estagios de sincronismo
48 TDA2575A  DIL-16 Sistema de sincronismo horizontal e divisor por 525 para o vertical, com

separador de sincronismo horizontal, detetor de fase horizontal, oscilador
horizonial, gerador de pulsos, separador de pulsos de sincronismo horizontal,
sincronizacdo vertical automatica.

49 TDA2577A  DIL-18 Circuito de sincronismo com separador de sincronismo horizontal, detetor de
fase horizontal, oscilador horizonial, segundo detelor de fase, estagio de
saida horizontal gerador de pulsos, separador de sincronismo vertical, oscilador vertical,
excitador vertical, gerador de pulsos de apagamento verlical.

50 TDA2578  DIL-1B Circuito de sincronismo com separador de sincronismo horizonlal, detetor de
fase horizonlal, oscilador horizonlal, segundo detetor de fase, estagio de
saida horizontal, gerador de pulsos, separador de sincronismo vertical,
oscilador vertical excitador vertical, gerador de pulsos de apagamento vertical.

Estagios de deflexdo vertical
51 TDA3651 SiL-9 Circuito de deflexao vertical para cinescopios 907, contendo excitador, estagio de
saida, protecdo térmica, gerador "fly-back"” e eslabilizador de lenséo.
52 TDA3651A  SIL-9P ; Circuito de deflexao vertical para cinescépios 907, conlendo excilador, estdgio de
saida, protecdo térmica, gerador “fly-back" e estabilizador de lensao.
53 TDA3652 SIL-9P Circuito de deflexdo vertical para cinescépios110°, contendo excitador,
eslagio de saida, prolecao térmica, gerador “fly-back” e eslabilizador de tensdo.
Estagios de som
54 TBA120S DIL-14 Amplificador de 8 estagios com demodulador balanceado para a amplificacdo
de Fl, limilacdo e demodulacdo de som em receptores de TV,
55 TDA2545  DIL-16 Amplificador de Fl de 3 estagios, CAG, amplificador de referéncia com
limitador, multiplicador linear para demodulacéo em guadratura.
56 TDA2546 DIL-18 1? estagio de Fl (portadoras de video e som); amplificador de 3 estagios,
CAG, amplificador de referencia com limitador para processamento da
portadora de video, mulliplicador linear para demodulagio em quadratura.
57 TDA2791 DIL-16 Limitador/amplificador, detetor de FM confrole de volume fisiologico e
controle de tonalidade, comandados por tenséo continua.
58 TDA2795 DIL-18 Decodificador de identificagdo para som estereofnico em TV, com

amplificador controlado de sinal piloto, demodulador de envoltaria, dois
canais para processamento de fregiiéncias de identificacdo, excitador para
indicador esléreq.

Controle para fontes de alimentagdo comutada

59 TDA2581 DIL-16 Oscilador horizonlal de fase controlada. detelor de fase, com controle de
fator de ciclo ativo, prolec@o contra sobretensao, sobre-corrente e oulras
condigdes anormais de funcionamento.

Cédigo Pré-Electron para designacéo de tipos de circuitos integrados As duas primeiras letras identificam microprocessadores e circuitos comelatos:
MA: Microcomputador
0 namero de tipo basico & composto de trés letras, seguidas por um nimera de Unidade central de processamento
série. MB: “Slice processor” (uma parte funcional de microprocessador)
Primeira e segunda letras MD: Memdrias correlaias
T-Familias de circuiios digiti e R
Asdmsqimﬁaslmidmﬁﬁwnafamﬂh 4 - Dispositivos de transferéncia de cargas e capacitores comutados
2 - Circuitos solitérios: As duas primeiras letras identificam:
A primeira letra classifica os circuitos solil4rios em NH: circuiios hibridos
$: circuito digitais solitérios NL: circuftos I6gicos
T: circuitos lineares (analdgicos) NM: memérias
V: circuilos mistos analégicos e digitais 2 NS: processamento de sinais analdgicos, usando capacilores comutados
A segunda letra designa série & ndo possui significado especial, excelo “H", que mmmmwmmummmmmnmmde

identifica circuitas h NX: dispositivos formadores de i umgem
NY: outros disposilivos comelatos.




Controle remoto para tv e hi-fi

Ne Tipo Encapsulamento Descricao

60 SAF1032P DIL-18 Receptor/decodificador para controle remoto por infra-vermelno e PCM, com 16
cédigos de selecao de programa. 3 controles de funcoes
analogicos com 63 passos cada.

61 SAF1039F DIL-18 Transmissor para controle remoto por infra-vermelho e PCM, com 32 comandos
de controle diferentes, matriz estatica de botoneira.

Lineares de uso geral

62 LM324N DIL-14 - Quatro amplificadores operacionais de alto ganho independentes

63 LM339N DIL-14 Quatro comparadores de lenséo independenles.

64 NE532N DIL-8 Dois amplificadores operacionais de allo ganho independentes.

65 NES55N DIL-8 Temporizador/oscilador de precisao.

66 NE5S5 14N DIL-14 Quatro amplificadores operacionais de baixa lensao off-sel, independentes.

67 NE5S517N DIL-16 Dois amplificadores operacionais de Iranscondulancia controlados por corrente,

68 NES532N DIL-8 Dois amplificadores operacionais de baixo ruido.

69 NES534N DIL-8 Amplificador operacional de alto desempenho e baixo ruido.

70 UAT41CN DIL-8 Amplificador operacional de alto ganho em malha aberta, alto desempenho,

71 uAT48CN  DIL-8 Amplificador operacional de allp ganho, allo desempenho.

Locmos

72 HEF4001BP DIL-14 Qualro porlas NOU,de duas eniradas cada.

73 HEF4008BP DIL-16 Somador pleno binario, de 4 bits.

74 HEFA011BP DIL-14 Qualro portas NE, de duas entradas cada.

75 HEFA015BP DIL-16 Dois registradores de desiocamento estaticos de 4 bils.

76 HEF4017BP DIL-16 Contador Johnson de cinco estagios.

77 HEF4040BP DIL-16 Contador binério de doze eslagios.

78 HEFA066BP DIL-14 Quatlro chaves analogicas bilaterais. :

79 HEFA0B9UBP DIL-14 Seis inversores de um estagio.

80 HEF4076BP DIL-16 Quatro “flip-flops™ tipo D, com saidas "Iri-state”

81 HEF4081BP DI-14 Quatro portas E de duas entradas cada.

82 HEF4520BP DIL-16 Dois contadores bindrios de 4 bils

83 HEF4541BP DIL-14 “Timer" programave!

84 HEFA0106BP DIL-14 Seis disparadores " Schmitt’

85 HEF401748P DIL-16 Seis "flip-fiops™ tipo D

Manuseio de circuilos integrados LOCMOS.

Todos os nossos Cls LOCMOS incorporam protecao contra descargas eletrostaticas:
nao obstante, podem sofrer danos em consegUéncia de sobrelensoes acigentais. Re-
comenda-se lomar lodas as precaugdes usuais no armazenamento, transporte, lesie e
manuseio, montagem e soldagem

Terceira letra w de lipos L(I'.:\Ens 2o
—_— Bient ball a primeiras letras: HE identificacio ia
m?;&ng;ulm' - ‘ b Tercesra letra: F — faixa de temperalura: -40 a + B50C
E 0 &+ 700C ¢} Qualtro ou cinco algarismos, sendo o primeiro 4 = nimero de série do Cl.
C: -55a + 1250C d) Um sufixo
D: 252 + 7T00C 1° letra
E -25a + 850C B - ({com “buffer”)
F: -40a + 850C UB - {sem “buffer”)
G: -55a + BSOC 2 letra encapsulamenio:

(P = pléastico, D — cermico, T = "flat-pack”)
Numero de série
Pode ser altemalivamente, um numero de 4 algarismos alribuido pela Pré-Blectron. ou ©
nUmero de série do fabricante (este ndmerno de série pode eventualmente ser uma
combinacdo de nimeros e letras).
Ao codigo bésico pode ser acrescida uma letra designativa e vers30, que indica uma
variacdo do tipo basico ou o tipo de involucro.

-




Gircuitos integrados

Dimensdes em mm
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Circuitos integrados

Indice
Tipo N¢® ordem Tipo Ne ordem Tipo N© ordem
HEF4001BP 72 TCA740A 13 TDA2545 55
HEF4008BP 73 TCA7608 18 TDA2546 56
HEF4011BP 39

HEF4066BP
HEF40B9UBP
HEF40768P

HEF40106BP 8 TDA1029
HEF40174BP TDA1059
- LM32aN 62 TDA1072

NES55N
NES514N
NES517N

Soldagem dos terminais de circuitos inlegrados

1 Mmmommmmwmmmmum&
sua lemperaiura estiver em 300°C, néo deve permanecer em conialo por mais de

mmmmmmm € 4000C, esse periodo nao deve ser

2- Por imersao. A méxima temperatura permissivel da solda é de 260°C; esta lempe-

mmmdaewqﬂm-)mdudﬂnwmmsmow
total de contalo de ondas sucessivas de solda ndo deve ultrapassar 5

deniro dos limites admissiveis.

Ll o

UATATCN
JATABCN




Cinescopios

Cinescopios para tv a cores
Hi-Bri, canhdes “in line”

o Alta luminosidade (“Hi-Bri")

« Fosforos pigmentados

= Auto-convergenies

= Canhdes coplanares (“In Line”)
« Calodos de aquecimenio rapido
® Blindagem intema

Angulo Didmetro Compr. Diagonal Fig. 1 Ve Ie Vg Vs Ve

Tipo de do total alil datela horiz.  ver, Desenho
deflexao pescoco .méx. min. L H
graus  mm mm mm mm mm v mA kV kv Vv

37cm (14")
A37-570X 90 29.1 340 3354 3114 2432 63 685 25 4755 310560 (A)

42 (16™)
A42-570X 90 29,1 369 382,3 3558 2767 B3 685 25 4755  310-560 (B)
A42-570X-A 90 29.1 369 3823 3558 2767 63 685 25 4755 310-560 (C)

S51em (207)
A51-570X(w) 90 29,1 424 4800 4340 3370 63 685 25 4755 310-560 )

Estes cinescopios podem ser fornecidos em conjuntos casados, incorporando unidade detielora e multipolar.

") Equivalenie ao AS1-575K-A

Outros tipos, como HI-BI, etc., mediante consulla.

Dimensdes (mm)

(A) (B) € (0




Cinescopios

Cinescopios para tv em preto-e-branco e terminais de video

Linha preferencial (com catodos de aquecimento rapido )

Tipo Angulo Didmetro Compr. Diag. Fig. 4 Ve If Vg Vg Vs Via
de do total  util da a8
deflexdo pescogo max. lela L H =
min. 2
graus  mm mm  mm mm  mm v mA v v kv v a
31em (12
A31-510W 110 20 233 295 2675 2044 1 140 130 0a130 i2a15 30a50 (A)
M31-334GH" 90 20 200 292 273.3 190,2 11 140 130 0a130 12a15 45a65 (B)
M31-334GR" 90 20 280 292 2733 1902 11 140 130 0a130 12a15 45a65 (B)
A31-322W 2 90 20 280 292 2733 1902 11 140 130 0a130 12a15 45a65 (B)
A31-324W 3 90 20 280 292 — — 11 140 130 0a130 12a15 45a65
d4dcm (177)
A44-520W 110 286 201 413 3635 2885 6,3 240 130 0a130 20 42a62 (C)
50 cm (20")
A50-520W 110 286 319 473 414 331 6.3 240 130 Da130 20 42a62 (D)
61cm (247
AB1-520W 110 286 370 5775 496 392 6.3 240 130 0a130 20 42a62 (F)
Linha para reposicdo
Tipo Angulo Didmetro Compr. Diag. Fig. 1 Ve Ie Vo Vg Vs Via
. de do total  util da @
deflexfio pescoco max. tela L H £
min. &
graus  mm mm  mm mm  mm v mA v v kV v a
31cm (12") com calodo de aquecimento rapido
A31-520W 110 28,6 2413 295 2705 203 6,3 240 130 0a130 12 42 a 62 (F)
44cm (177)
A44-120W 110 286 291 413 3635 2885 6.3 300 400 0a400 20 3Ba6é (C)
59¢cm (23")
A59-121W 110 28,6 366 566 522 3105 6.3 300 400 1Vad400 18 36ab6 (G
61cm (24"
AG1-120W 110 28,6 370 5775 496 302 6.3 300 400 0 a 400 20 36a66 (E)

1) Fosforo verde para lerminais de video.
2) Equivalente a0 12VCAP4

3) Sem orelhas de fixacao (Fig. 2). Equivalente ao 12VCUPA

Designagao dos fésforos

W | = luminescéncia branca, para lelevisao (- P4)
X | = telatricromatica, para TV a cores (-~ P22)

GH | = luminescéncia verde, para terminais de video, persisiéncia média (= P31)
GR | — luminescéncia verde, para terminais de video, persisténcia longa (= P39)




Dimensoes (mm)

- B~
"l

(A) (B) (C) (D)

(E) (F) (G)

Exemplo da designagao Pré-Elecron para cinescipios:

AS51-575X

I 1

Aplicagao iagonal da lace N+ de idenlificacao Designacao dos fdstoros
A-TV {em mm) (ver pagina ao lado)

M - Monitores e
lerminais de video




Componentes para tv

Unidades defletoras para tv a cores

Tipo Diagonal da Indutancias Resisténcias Angulo de Diametrodo  Dimensdes (mm)
tela do Lh Lv Rh Rv deflexao pescoco (Fig. 1)
cinescopio mH mH Q a (graus) mm
(cm) (poleg.) +5% +10% +10% +10% =k B C

AT 1200/10 178 110" 20 500

AT 1200/20 1,76 245 1.6 124

AT 1200/40 2.3 23 2.1 12,2

AT 1200/408 37 (14") 23 28" 22 12.2 90 29,1 122 855 80

AT 1200/50 2,04 90 2.2 50,0

AT 1200/60 2,1 135" 25 46,8

AT 1210/10 1,78 94 1,9 50,0

AT 1210/20 1,76 26.5 1.72 12.4

AT 1210/40 42 (16") 23 23 2,25 12,2 a0 29.1 122 855 ‘B0

AT 1210/50 2,04 a6 2,25 50.0

AT 1210/60 1.9 1120 20  4B5

AT 1210/70 1,82 71 1.96 408

AT 1232/10 1.76 101 1.9 52.0

AT 1232/20 51 (20") 1.76 27.5 1.9 13.0 a0 29,1 122 B55 80

AT 1232/40 2,30 22,0 g | 12,2

AT 1232/50 1,76 101 19 52,0

1) Medido sem o resistor de amorlecimento

Unidades defletoras para tv preto-e-branco

Tipo Diagonal da Induténcias Resisténcias Angulo de Didmetrodo  Dimens@es (mm)
tela do Lh Lv Rh Rv deflexao pescoco (Fig. 1)
cinescopio mH mH (graus) mm
{cm) (poleg.) +5% +10% +10% +10% A B G
AT 1040/048 44aB1 (17"a24") B.36 16.5 14,2 7.37 110 28 91 73 76
AT 1076/01 31 (12" 0.47 72 084 40 90 209 54 66 53

Outros lipos mediante consulla

Unidade multipolar
Ajuste de Pureza (2 polos)  Convergéncia estatica R/B (4 polos)  Convergéncia eslatica G/R-B (6 polos)
3106 108 56062 0,5 mm (min.) 0.3 mm (min.) 0.3 mm (min.)
(Fig. 2) 12 mm (max.) 5 mm (méx.) 2,5 mm {max.)




Transformadores de saida horizontal

TV em Cores

TV em Prelo e Branco e terminais de video
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Dimensdes (mm) (Fig. 1)
Largura (L) 51
Comprimento (C) 83
Altura (A) 69

50 50 53 53
80 80 83 83
67 67 67 67

Seletores de canais com sintonia por diodos (“varicap”)

Tipo

ELC 3082




Componentes para importacdo direta pelo consumidor ou
por intermédio dos nossos distribuidores.

AIRPAX

Amperex

- CENTRALAB

DIALIGHT

+ FASELEC

-

MBLI

MEPCO/ELECTRA

W ¢
Mullard

OHMITE

PHILIPS té'

GR>
Sifnetics
Vidalec

VAIVD

SEMICONDUTORES
Diodos

Baixo sinal

Capacitancia variavel
Reguladores de lensao (“Zener")
Retificadores

Tiristores SCR
Dispositivos GTO (Gate Turn-0ff)
Triacs

Transistores
Baixo sinal para dudio
Poléncia para audio
Baixo sinal para RF e comutacao
Efeito de campo
Poléncia para RF (transmissao)
Poténcia “Powermos”
Banda larga

Semicondulores microminiaturas para
circuitos hibridos
Semicondulores para micro-ondas

DISPOSITIVOS ELETRO-OPTICOS
Didos emissores de luz (LEDs)
Folo transistores
Folo diodos
Folo acopladores
Displays LED e LCD
Deletores para infra-vermelho
Folo-resislores (LOR)

CIRCUITOS INTEGRADOS
Lineares

Para aplicac@o em aparelhos de Radio,
Televisdo e Som
Para aplicacdes profissionais
Amplificadores operacionais
Comparadores
Reguladores de lensdo
Conversores digital/analdgicos

Digitais
Familia TTL -S/LS/Fast
Familia LOCMOS
Familia ECL
Dispositivos l6gicos programaveis
pelo usuério

Inlerfaces
Familia CMOS alta velocidade

Memorias
Tecnologia bipolar
Tecnologia C-MOS

Microprocessadores
Tecnologia bipolar
Tecnologia N-MOS

CIS - Videotexio e teletexto
- Aplicages telefonicas
Produtos para aplicagdes militares

VALVULAS PROFISSIONAIS
Aquecimento de RF
Transmissoras
Micro-ondas
Tubos capladores de imagem para

camaras de TV
Intensificadores de imagem
Tubos de raios calédicos
Tubos Geiger-Mueller
Fotomultiplicadoras
Interruptores “Reed”

DISPOSITIVOS ELETRO-MECANICOS
Chaves "Thumbwheel"
Conetores
“Rocker & loggle”

“Push button”

Motores elétricos especiais
Sincronos
Para corrente continua
"“Stepper motors”










